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S-8204B系列内置高精度电压检测电路和延迟电路，是3节或4节串联用锂离子可充电电池保护IC。 

将S-8204B系列进行级联连接后，可以保护6节以上的串联锂离子可充电电池组。 

要保护5节串联的锂离子可充电电池组时，请咨询本公司营业部。 

本应用手册是说明有关使用S-8204B系列的具有代表性的电路连接示例与元器件表的参考资料。 

有关产品的详情和规格，请确认该产品的数据表。 

 
使用S-8204B系列可构成以下应用电路。 

 
·3节以上的多节电池串联用保护电路 

 

 
·使用S-8204B系列的多节电池串联用保护电路 

 

 

S-8204B 

S-8204B 
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1.  使用S-8204B系列的3节 / 4节电池串联用保护电路 
 
1. 1  3节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能) 
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备注  关于各外接元器件的参数，请参阅 "1. 5  外接元器件一览 (3节 / 4节电池串联用保护电路)"。 

 
图1 

 

注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。 
 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认, 且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。 
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1. 2  3节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能、自动复原功能) 
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备注  关于各外接元器件的参数，请参阅 "1. 5  外接元器件一览 (3节 / 4节电池串联用保护电路)"。 

 
图2 

 

注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。 
 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认, 且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。 
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1. 3  4节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能) 
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备注  关于各外接元器件的参数，请参阅 "1. 5  外接元器件一览 (3节 / 4节电池串联用保护电路)"。 

 
图3 

 

注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。 
 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认, 且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。 
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1. 4  4节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能、自动复原功能) 
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备注  关于各外接元器件的参数，请参阅 "1. 5  外接元器件一览 (3节 / 4节电池串联用保护电路)"。 

 
图4 

 

注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。 
 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认, 且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。 
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1. 5  外接元器件一览 (3节 / 4节电池串联用保护电路) 

表1中是图1 ~ 图4的连接示例中的各个外接元器件。 

 
表1 

符号 典型值 单位 元器件名件 厂家 备注 

IC1 − − S-8204B SII Semiconductor Corporation 必须 

RVC1 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVC2 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVC3 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVC4 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

CVC1 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVC2 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVC3 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVC4 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

RVDD 47 Ω MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

CVDD 1 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

RSEL 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

CCCT 0.1 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 − 
CCDT 0.1 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 − 
CCIT 0.1 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 − 
RVINI 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RCTLC 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RCTLD 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RCOP 1 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RDOP 5.1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVMP 5.1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 必须 

RSENSE − − − − − 
M0 − − 2SK1590C Renesas Electronics Corporation 推荐 

M1 − − 2SJ210C Renesas Electronics Corporation 推荐 

M2 − − 2SK1590C Renesas Electronics Corporation 推荐 

ZD1 − − UDZS18B ROHM CO., LTD. 推荐 

RAR 100 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

REB− 1 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 必须 

RATL 20 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

充电用FET − − − − − 
放电用FET − − − − − 

 
注意 1. 上述参数有可能不经预告而作更改。 
 2. 上述参数不作为保证电路工作的依据。请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。 
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2.  使用S-8204B系列的6节 ~ 8节电池串联用保护电路 (级联连接) 
 
2. 1  6节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能) 
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备注  关于各外接元器件的参数，请参阅 "2. 7  外接元器件一览 (6节 ~ 8节电池串联用保护电路)"。 

 
图5 

 

注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。 
 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认, 且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。 
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2. 2  6节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能、自动复原功能) 
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备注  关于各外接元器件的参数，请参阅 "2. 7  外接元器件一览 (6节 ~ 8节电池串联用保护电路)"。 

 
图6 

 

注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。 
 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认, 且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。 
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2. 3  7节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能) 
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备注  关于各外接元器件的参数，请参阅 "2. 7  外接元器件一览 (6节 ~ 8节电池串联用保护电路)"。 

 
图7 

 

注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。 
 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认, 且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。 
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2. 4  7节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能、自动复原功能) 
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备注  关于各外接元器件的参数，请参阅 "2. 7  外接元器件一览 (6节 ~ 8节电池串联用保护电路)"。 

 
图8 

 

注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。 
 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认, 且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。 
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2. 5  8节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能) 
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备注  关于各外接元器件的参数，请参阅 "2. 7  外接元器件一览 (6节 ~ 8节电池串联用保护电路)"。 

 
图9 

 

注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。 
 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认, 且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。 
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2. 6  8节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能、自动复原功能) 
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备注  关于各外接元器件的参数，请参阅 "2. 7  外接元器件一览 (6节 ~ 8节电池串联用保护电路)"。 

 
图10 

 

注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。 
 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认, 且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。 
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2. 7  外接元器件一览 (6节 ~ 8节电池串联用保护电路) 

表2中是图5 ~ 图10的连接示例中的各个外接元器件。 

 
表2 (1 / 2) 

符号 典型值 单位 元器件名件 厂家 备注 

IC1 − − S-8204B SII Semiconductor Corporation 必须 

IC2 − − S-8204B SII Semiconductor Corporation 必须 

RVC1 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVC2 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVC3 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVC4 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVC5 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVC6 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVC7 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVC8 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

CVC1 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVC2 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVC3 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVC4 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVC5 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVC6 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVC7 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVC8 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

RVDD1 47 Ω MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVDD2 47 Ω MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

CVDD1 1 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVDD2 1.5 μF GRM32D 株式会社 村田制作所 推荐 

RSEL1 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RSEL2 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

CCCT1 0.1 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 − 

CCCT2 0.1 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 − 

CCDT1 0.1 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 − 

CCDT2 0.1 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 − 

RCIT1 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

CCIT2 0.1 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 − 

RVINI1 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVINI2 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RCTLC 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RCTLD 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RIFC 5.1 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 必须 

RIFD 5.1 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 必须 

RINV1 5.1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 必须 

RINV2 1 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 必须 

RCOP 1 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RDOP 51 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

DCOP − − 1SS355 ROHM CO., LTD. 推荐 

RSENSE − − − − − 
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表2 (2 / 2) 

符号 典型值 单位 元器件名件 厂家 备注 

M0 − − 2SK1590C Renesas Electronics Corporation 推荐 

M1 − − 2SJ210C Renesas Electronics Corporation 推荐 

M2 − − 2SK1590C Renesas Electronics Corporation 推荐 

M3 − − 2SK1590C Renesas Electronics Corporation 推荐 

M4 − − 2SJ210C Renesas Electronics Corporation 推荐 

ZD1 − − UDZS18B ROHM CO., LTD. 推荐 

R1 10 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

R2 10 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RAR 100 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

REB− 1 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 必须 

RATL 20 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

充电用FET − − − − − 
放电用FET − − − − − 

 
注意 1. 上述参数有可能不经预告而作更改。 
 2. 上述参数不作为保证电路工作的依据。请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。 
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3.  使用S-8204B系列的9节 ~ 12节电池串联用保护电路 (级联连接) 

3. 1  9节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能) 
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备注  关于各外接元器件的参数，请参阅 "3. 9  外接元器件一览 (9节 ~ 12节电池串联用保护电路)"。 

图11 

注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。 
 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认, 且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。 
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3. 2  9节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能、自动复原功能) 
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备注  关于各外接元器件的参数，请参阅 "3. 9  外接元器件一览 (9节 ~ 12节电池串联用保护电路)"。 

图12 

注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。 
 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认, 且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。 
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3. 3  10节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能) 
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备注  关于各外接元器件的参数，请参阅 "3. 9  外接元器件一览 (9节 ~ 12节电池串联用保护电路)"。 

图13 

注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。 
 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认, 且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。 
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3. 4  10节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能、自动复原功能) 
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备注  关于各外接元器件的参数，请参阅 "3. 9  外接元器件一览 (9节 ~ 12节电池串联用保护电路)"。 

图14 

注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。 
 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认, 且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。 
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3. 5  11节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能) 
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备注  关于各外接元器件的参数，请参阅 "3. 9  外接元器件一览 (9节 ~ 12节电池串联用保护电路)"。 

图15 

注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。 
 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认, 且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。 
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3. 6  11节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能、自动复原功能) 
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备注  关于各外接元器件的参数，请参阅 "3. 9  外接元器件一览 (9节 ~ 12节电池串联用保护电路)"。 

图16 

注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。 
 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认, 且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。 
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3. 7  12节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能) 
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备注  关于各外接元器件的参数，请参阅 "3. 9  外接元器件一览 (9节 ~ 12节电池串联用保护电路)"。 

图17 

注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。 
 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认, 且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。 
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3. 8  12节电池串联用保护电路 (具备放电过电流保护功能、自动复原功能) 
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备注  关于各外接元器件的参数，请参阅 "3. 9  外接元器件一览 (9节 ~ 12节电池串联用保护电路)"。 

图18 

注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。 
 2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认, 且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。 
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3. 9  外接元器件一览 (9节 ~ 12节电池串联保用护电路) 

表3中是图11 ~ 图18的连接示例中的各个外接元器件。 

 
表3 (1 / 2) 

符号 典型值 单位 元器件名件 厂家 备注 

IC1 − − S-8204B SII Semiconductor Corporation 必须 

IC2 − − S-8204B SII Semiconductor Corporation 必须 

IC3 − − S-8204B SII Semiconductor Corporation 必须 

RVC1 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVC2 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVC3 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVC4 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVC5 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVC6 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVC7 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVC8 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVC9 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVC10 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVC11 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVC12 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

CVC1 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVC2 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVC3 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVC4 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVC5 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVC6 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVC7 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVC8 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVC9 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVC10 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVC11 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVC12 0.047 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

RVDD1 47 Ω MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVDD2 47 Ω MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVDD3 47 Ω MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

CVDD1 1 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVDD2 1 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 推荐 

CVDD3 1.5 μF GRM32D 株式会社 村田制作所 推荐 

RSEL1 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RSEL2 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RSEL3 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

CCCT1 0.1 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 − 

CCCT2 0.1 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 − 

CCCT3 0.1 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 − 

CCDT1 0.1 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 − 

CCDT2 0.1 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 − 

CCDT3 0.1 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 − 

RCIT1 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RCIT2 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

CCIT3 0.1 μF GRM188B 株式会社 村田制作所 − 
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表3 (2 / 2) 

符号 典型值 单位 元器件名件 厂家 备注 

RVINI1 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVINI2 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RVINI3 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RCTLC 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RCTLD 1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RIFC1 5.1 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 必须 

RIFD1 5.1 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 必须 

RIFC2 5.1 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 必须 

RIFD2 5.1 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 必须 

RINV1 5.1 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 必须 

RINV2 1 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RINV3 1 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RCOP 1 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RDOP 51 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

DCOP − − 1SS355 ROHM CO., LTD. 推荐 

RSENSE − − − − − 

M0 − − 1HN04CH ON Semiconductor 推荐 

M1 − − 2SJ210C Renesas Electronics Corporation 推荐 

M2 − − 2SK1590C Renesas Electronics Corporation 推荐 

M3 − − 2SK1590C Renesas Electronics Corporation 推荐 

M4 − − 2SJ210C Renesas Electronics Corporation 推荐 

M5 − − 2SK1590C Renesas Electronics Corporation 推荐 

M6 − − 2SJ210C Renesas Electronics Corporation 推荐 

M7 − − 2SK1590C Renesas Electronics Corporation 推荐 

M8 − − 1HP04CH ON Semiconductor 推荐 

ZD1 − − UDZS18B ROHM CO., LTD. 推荐 

R1 10 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

R2 10 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

R3 10 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

R4 10 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

R5 5.1 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

R6 5.1 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

RAR 100 kΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

REB− 1 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 必须 

RATL 20 MΩ MCR03 ROHM CO., LTD. 推荐 

充电用FET − − − − − 
放电用FET − − − − − 

 
注意 1. 上述参数有可能不经预告而作更改。 
 2. 上述参数不作为保证电路工作的依据。请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。 
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4. 使用S-8204B系列进行级联连接时的耐压保护 

S-8204B系列可通过级联连接构成多节电池串联用保护电路。此时，如果有下列情况发生，S-8204B系列就会有可能受

外接元器件构成的电路的影响，被施加超过其绝对最大额定值的电压，从而导致S-8204B系列的破损。 
·在各节电池的连接顺序混乱的情况下。 
·如图19所示，对于使用接插件连接电池与保护基板的应用，在各个电池与保护基板的各个端子连接时产生时间差 
  的情况下。 

为了防止S-8204B系列的破损，推荐如图19所示，请事先在各个S-8204B系列的VDD端子与VSS端子之间直接追加齐纳

电压20 V ~ 22 V的齐纳二极管。 
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图19 
注意 1. 上述连接示例有可能不经预告而作更改。 

2. 对上述连接示例以外的电路未作动作确认, 且上述连接示例并不作为保证电路工作的依据。 
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5.  注意事项 

· 本资料中所登载的应用电路示例，是本公司IC产品中具有代表性的应用示例。 
 在使用之前，务请进行充分的测试。 

 
· 利用本资料中所记载的应用电路进行批量设计生产时，务请注意外接元部件的偏差及其温度特性。另外，有关登载

电路的专利问题，本公司概不承担相应责任。 

 
· 使用本公司的IC生产产品时，如因其产品中对该IC的使用方法或产品的规格、或因进口国等原因，使包括本IC产品

在内的制品发生专利纠纷时，本公司概不承担相应责任。 

 
 

6.  相关资料 

有关S-8204B系列的详情，请参阅如下的数据表。 

 
    S-8204B系列 数据表 

 
本应用手册及数据表的内容，有可能未经预告而更改。 
有关最新版本，请向本公司营业部咨询。 
或请访问本公司Web网站，选择产品种类和产品名，下载该产品的PDF文件。 

 
    www.sii-ic.com    SII Semiconductor Corporation Web网站 
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